
算法模块烧录 key到芯片 efuse 

1. 硬件要求 

只要是micro（52x）系列。PA30 都要外供，且 AVDDANA 脚要大于等于 efuseldo（2.5V）

电压；只有写 efuse  PA30 才要外供 2.5V，且 AVDDANA 电压大于等于 2.5V。其他系列

（55x /56x /58x）没有这个供电要求。 

 

2. 软件要求 

a. 客户可以烧录读写的 EFUSE 区域，为 back2。back2 起始

地址为 32*2*8. 

 

 

代码提供了标准的读，写接口。注意读写规则，有大小限制，要 4 字节对齐。 

HAL_EFUSE_Write 

HAL_EFUSE_Read 

 

 



b. 算法公司外发烧录时，对于 52x 系列（芯片没有内部合封

的 flash）。我们提供了一个跑在 sram 的代码工程，在附件

算法调试工程中。 

 

 

 

3. 附件 

算法调试工程.7z 

https://drive.weixin.qq.com/s?k=AOgA0gePAA88Yi13qYAcEAlwZJAIU
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